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 Os resultados mostram a possibilidade de crescer filmes finos de Bi1-xSbx 
com composição x variável. 

 Para continuação do projeto, será estudado a magnetorresistência e o 
coeficiente Seebeck nos filmes finos obtidos, em suas composições e 

espessuras variadas.

Figura 3: as posições dos picos 
neste difratograma de Raio-X 
mostram que as amostras 
crescem na estrutura cristalina 

hexagonal (R3m).
OO difratograma ainda mostra 
evidência de um crescimento 
preferencial ao longo dos planos 

(110).

Figura 4: ampliação do pico 
(110) situado em 27,2°, 
mostrando um deslocamento 
dos picos para a direita quando a 
quantidade de Sb nos filmes é 
aumentada. Isso indica uma 
redução do parâmetro de rede da 
célulacélula unitária de Bi1-xSbx, 
consequência da substituição de 
bismuto por antimônio.

C
or
re
nt
e/
m
A

Potencial/V


